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Typenrelhe/Type range T 1200 N/T 1209 N 1200 1400 1600 1800
Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Héchstzulédssige Werte Maximum permissible values
Vborm, VRam Periodische Vorwarts- und repetitive peak forward off-state 1200...1800 v
Riickwérts-Spitzensperrspannung and reverse voltages
lrRmsm Effektiver DurchlaBstrom RMS on-state current 2800 A
lravm Dauergrenzstrom average on-state current tc=85C 1200 A
tc=54°C 1800 A
] Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 17 kA
lrem StoBstrom-Grenzwert surge current to=10ms, t,,<45°C 28 kA
to=10ms, ty =ty max 24 kA
fiedt Grenzlastintegral Jiddt-vaiue tp = 10 ms, t,, < 45°C 3,92-105 A%
to = 10 M8, t,; =ty max 2,88- 108 A2s
(di/dt)e, Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current  Dauerbetrieb/continuous operation, ity = 4 kA, 200 Alus
v =10V, ig=1A, dig/dt = 1 Alus
(dv/dt),,  Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage  vp =67% Vorw, tyj = tyjmax
5. Kennbuchstabe/5th letter C 400 Vius
5. Kennbuchstabe/5th letter F 1000 Vius
Charakteristische Werte Characteristic values
vr Obere DurchlaBspannung max. on-state voltage 1,,=25°C, iy =56 kA 215 V
Viro) Schleusenspannung threshold voltage 1y =ty max 1,05 V
rr Ersatzwiderstand slope resistance ty =ty max 0,185 mQ
Ver Obere Zlindspannung max. gate trigger voltage t,=25°C, vp=6V,Ra=2Q 2 Vv
lat Oberer Zindstrom max. gate trigger current ty=25°C, vp=6V,Ra=2Q 250 mA
Unterer Ziindstrom min. gate trigger current ty=tymee Vp=6V,Ra=20Q 10 mA
I Oberer Haltestrom max. holding current ty=25°C, vp=6V,Ra=20Q 500 mA
I Oberer Einraststrom max. latching current ty=25°C, vp=6V, Rgk=1002 25 A
ia=1A,digidt =1 Alus, tg=20 s
ip, ip Oberer Vorwérts- und Rickwarts- max. forward off-state and 1 =t max: Y0 = Vorm (VR = Varm) 150 mA
Sperrstrom reverse currents
tgq Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time ia=1A, dia/dt = 2 Alus 4 us
1, Typische Freiwerdezeit typical turn-off time Prifbedingungen/test conditions 3.4.3.4 280 us
Coun Typische Nultkapazitét typical zero capacitance t, = 25°C, f = 10 kHz 14 nF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, junction to case
Rinsc tiir beidseitige Kihlung for two-sided cooling 0 = 180°e|, sinus < 0,021°C/W
DC =< 0,02 °C/W
Rinscia fur anodenseitige Kiihlung for anode-sided cooling © = 180°%|, sinus =< 0,036°C/W
DC =< 0,035°C/W
Rinsco for kathodenseitige Klihlung for cathode-sided cooling O = 180°%), sinus =< 0,048°C/W
DC < 0,047°C/W
Rinck Wérmewiderstand fur einen single sided thermal
Ubergang zwischen Gehduse resistance,
und Kithlkérper case to heatsink 0,008°C/W
b max Hdéchstzul. Sperrschichttemperatur max. junction temperature 125°C
tjop Betriebstemperatur operating temperature —40°C...+125°C
tog Lagertemperatur storage temperature —40°C...+150°C

Mechanische Eigenschaften

G Gewicht T 1200 N/T 1209 N

F AnpreBkraft
MaBbilder T 1200 N/T 1209 N
Kriechstrecke T 1200 N/T 1209 N
Feuchteklasse
Schiittelfestigkeit
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Mechanical properties
weight T 1200 N/T 1209 N
clamping force

outlines T 1200 N/T 1209 N

DIN 41814-155 B 4

creepage distance T 1200 N/T 1209 N

humidity classification
vibration resistance

DIN 40040
f=50Hz

600g/540 g

20..

.30kN

Seite/page 241
25 mm/32 mm

c

5x9,81 m/s2
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Bild/Fig. 1

DurchlaBkenniinien/On-state characteristics

a — Typische Kennlinien/typical characteristics
b — Grenzkennlinien/imiting characteristics
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Bild/Fig. 3

Hdchstzulassige Gehéusetemperatur t;

Maximum allowable case temperature t,

————— anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling
beidseitige Kiihlung/two-sided cooling
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Bild/Fig. 5

Transienter innerer Warmewiderstand Zyyic

Transient thermal impedance, junction to case, Z.c, at two-sided cooling
————— anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling

beidseitige Kithlung/two-sided cooling
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Bild/Fig. 2
DurchlaBverlustieistung Pr/On-state power loss P;
Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ©
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Bild/Fig. 4

Hochstzuldssige Kihlmitteltemperatur t, bei Betrieb auf Kiihlkdrper K0,05F.
Maximum allowable cooling medium temperature t,, heatsink type KO.O5F.
————— Luftselbstkuhlung/natural cooling

verstarkte Luftkiihlung/forced cooling, V, = 120 I/s
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Bild/Fig. 6

DurchlaBverlustleistung Pr/On-state power loss P;
Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ©
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Bild/Fig. 7 Bild/Fig. 8
Hochstzulassige Gehéusetemperatur to Héchstzulassige Kihimitteltemperatur t, bel Betrieb auf Kiihikérper K0,05F.
Maximum allowable case temperature 1 Maximum allowable cooling medium temperature t,, heatsink type K0.05F.
----- anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling = —— == Luftselbstkiihlung/natural cooling
beidseitige Kiihlung/two-sided cooling verstirkte Luftkiihlung/forced cooling, Vi = 1201/
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Bild/Fig. 9 Bild/Fig. 10
Transienter innerer Warmewiderstand Zgnc Uberstrom kyow bei Luftselbstkiihiung, t, = 45°C, Kihikdrper K0,05F.
Transient thermal impedance, junction to case, Zuc Overload on-state current lyoy, at natural cooling, ta = 45°C,
————— anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling heatsink type K0.0SF.
beidseltige Kihlung/two-sided cooling Parameter: Vorlaststrom/pre-load current hayyen
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Bild/Fig. 11 Bild/Fig. 12
Oberstrom oy, bei verstiirkter Luftkihlung, t, = 35°C, Héchstzulassiger DurchlaBstrom by bei Aussetzbetrieb und Luftselbstkihiung,
Kihlkorper KO,05F, V = 1201/s. t, = 45°C, Kihlkdrper K0,05F.
Overload on-state current Iy, at forced cooling, t, = 35°C, Limiting on-state current Iy during intermittent operation at natural cooling,
heatsink type K0.05F, v, = 1201/s. t, = 45°C, heatsink type K0.05F.
Parameter: Vorlaststrom/pre-load current lavyen Parameter: Spieldauer/cycle duration SD

Vorlaststrom/pre-load current lravwon
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Bild/Fig. 13
Héchstzuldssiger DurchlaBstrom |y bei Aussetzbetrieb und verstarkter
Luftkiihlung, t, = 35°C, Kiihlkorper KO,05F, V. =120 I/s.
Limiting on-state current |y during intermittent operation at forced cooling,
ta = 35°C, heatsink type K0.05F, V, = 120 |/s.
Parameter: Spieldauer/cycle duration SD

Vorlaststrom/pre-load current lraywe
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Bild/Fig. 15

Ziindbereich und Spitzensteuerleistung bei vp = 6 V.
Gate characteristic and peak gate power dissipation at vp =6 V.

Parameter: a b
Steuerimpulsdauer/Pulse duration t ms] 10 1 0,5
Hochstzuléssige Spitzensteusrleistung/
Maximum allowable peak gate power Wi 20 40 60
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Bild/Fig. 17

Nachlaufladung Qs in Abhéngigkeit von der abkommutierenden Stromsteilheit
-di/dt bei t,, = 125°C.

Der angegebene Vertauf wird von 90% aller Thyristoren nicht iiberschritten.
Lag charge Qs versus the rate of decay of the forward on-state current

-di/dt att,) = 125°C. - These curves are valid for 90% of all thyristors.
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Bild/Fig. 14
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Grenzstrom Iyovu bei Luftselbstkiihlung und verstérkter Luftkithlung,
Kihlkérper KO,05F, Upy = 0,8 Ugaw-
Limiting overload on-state current lyoyu at natural and forced cooling,
heatsink type K0.05F, ugy = 0.8 Uggu.
a - Belastung aus Leerlauf/current surge under no-load conditions
b — Belastung im Anschluf an Betrieb mit Dauergrenzstrom kay/
current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
rating lravm
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Bild/Fig. 16

Ziindverzug ty, nach DIN 41787 bei t, = 25°C, t, = 1us.

Gate controlled delay time ty to DIN 41787 at t,; = 25°C, t, = 1 us.
a — AuBerster VerlaufAimiting characteristic

b — typischer Verlauf/typical characteristic
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Bild/Fig. 18

Ausschnitt aus Bild 17/Detalil of fig. 17.
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